
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ З КУРСУ  

«ВИБРАНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ ФІЗИКИ» 

БЛОК «Розвиток нанотехнологій в світі. Стан та перспективи» - 10 год. 

1. «Внизу повно місця: запрошення до нового світу фізики» - лекція Фейнмана 1959р – що 

вже справдилось, що справджується і що навряд чи справдиться? 

2. «Машини творення» Дрекслера – межі розвитку та небезпеки на рівні знань 1986р. 

Критичний аналіз з позицій сьогодення. 

3. Наведіть декілька прикладів використання наноструктурованих часток в античності та 

середньовіччі. 

4. Чому і як змінюються електрофізичні та емісійні характеристики речовини при переході від 

3D до 2D, 1D та 0D систем. Розмірні ефекти (не тільки класичний та квантовий!). 

5. Чому і як змінюються оптичні характеристики речовини в наноструктурованих об`єктах.  

6. Чому і як змінюються магнітні характеристики речовини в наноструктурованих об`єктах 

7. Закон Мура в дорожній карті ITRS-2015 – що далі? 

8. Ризики та здобутки «Інтернету речей» (Internet of Things) 

 

СПИСОК МОЖЛИВИХ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ «ВИБРАНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ 

ФІЗИКИ» 

БЛОК «Розвиток нанотехнологій в світі. Стан та перспективи» - 10 год. 

 

1. Магнітні сенсори на наноструктурах 

2. Квантові точки в сенсориці 

3. Методи діагностики складу та структури поверхні в застосуванні до наноструктур. 

4. Дiелектричнi плiвки в мікро- та наноелектроніці. 

5. Феромагнiтнi плiвки в мікро- та наноелектроніці. 

6. Спінтроніка та активні елементи на її базі 

7. Наноплазмоніка та метаматеріали 

8. Нові принципи створення елементів оперативної (RAM) та енергонезалежної (NVRAM) 

пам`яті. 

9. Активні елементи на базі вуглецевих нанотрубок. 

10. Шляхи подальшого розвитку оптичної, електронної та ренгенiвської лiтографiї 

11. Методи та обладнання для тестування структур наноелектроніки. 

12. Метрологія в мікро- та наноелектроніці. 
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